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GUBERNATOR HOCHUL ŚWIĘTUJE ZAKOŃCZENIE BUDOWY NANOFABRYKI NY 
CREATES O WARTOŚCI 1 MLD USD  

  
Przyszła siedziba najbardziej zaawansowanego w Ameryce Północnej 

publicznego sprzętu High NA EUV Lithography, który umożliwi opracowanie i 
ponowne ulokowanie produkcji kolejnej generacji technologii półprzewodników  

 
Inwestycja gubernator zapewnia 9 mld USD prywatnych inwestycji oraz umacnia 
pozycję stanu Nowy Jork jako światowego lidera w badaniach i rozwoju chipów 

nowej generacji  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś „zawieszenie wiechy” w obiekcie NanoFab 
Reflection – kluczowego elementu inwestycji gubernator o wartości 1 mld USD w 
kompleks Albany NanoTech należący do NY Creates – co stanowi ważny kamień 
milowy w ramach inicjatywy o wartości 10 mld USD oraz strategii stanu Nowy Jork na 
rzecz wzmocnienia amerykańskiego przywództwa w branży półprzewodników. Nowy 
obiekt będzie siedzibą pierwszego w kraju publicznie należącego ośrodka High NA EUV 
Lithography (Centrum Litografii High NA EUV), wyposażonego w najbardziej 
zaawansowane możliwości badawczo-rozwojowe chipów na świecie.  
  
NanoFab Reflection o powierzchni 310 000 stóp kwadratowych jest kluczowym 
elementem strategii gubernator w zakresie półprzewodników oraz inwestycji w rozwój 
kompleksu NanoTech Albany NY Creates, który jest już najważniejszym w kraju 
publiczno-prywatnym ośrodkiem badań i rozwoju w dziedzinie półprzewodników. Projekt 
ten będzie wspierał setki nowych stałych miejsc pracy w sektorze zaawansowanych 
technologii, wygeneruje 9 mld USD prywatnych inwestycji i wykorzysta siłę 
rozszerzonego partnerstwa z uniwersytetami, programami dla pracowników i globalnymi 
firmami półprzewodnikowymi. Ceremonia zawieszenia wiechy oznacza instalację 
ostatniej stalowej belki konstrukcji NanoFab Reflection, podkreślając postęp budowy 
zgodnie z harmonogramem. Zakończenie budowy planowane jest na koniec przyszłego 
roku.  
  
„Ukończenie tego etapu to ważny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości 
zaawansowanych badań nad chipami tutaj, w stanie Nowy Jork”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Ta inwestycja o wartości 1 mld USD, którą zapewniłem dla NY 
Creates, toruje drogę do dobrych miejsc pracy, silniejszych społeczności i innowacyjnej 



gospodarki, która utrzymuje konkurencyjność naszego stanu na arenie 
międzynarodowej”.  
  
Prezes NY Creates Dave Anderson powiedział: „Wraz ze zwieńczeniem NanoFab 
Reflection świętujemy nie tylko budynek, ale kolejny rozdział innowacji 
półprzewodnikowych w stanie Nowy Jork, który jest możliwy dzięki strategicznej 
inwestycji gubernatora w obiekt i sprzęt High NA EUV, który już działa jak magnes 
przyciągający przemysł z całego świata. Centrum High NA EUV reprezentuje rodzaj 
przyszłościowych, wpływowych możliwości badawczo-rozwojowych, dla których 
stworzono Creates. Jesteśmy dumni, że konsekwentna koncentracja Nowego Jorku na 
badaniach i rozwoju chipów – oraz nasze osiągnięcia w zakresie dostarczania wyników 
– sprawiły, że jest to miejsce katalizujące przyszłe technologie na nadchodzące lata”.  
  
Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development Hope Knight 
powiedziała: „Pod przywództwem gubernator Hochul, stan Nowy Jork kontynuuje 
strategiczne inwestycje w badania, rozwój i produkcję, aby rozwijać stanowy ekosystem 
półprzewodników. Dzisiejszy kamień milowy stanowi najnowszy krok w ustanowieniu 
Nowego Jorku centrum krajowej produkcji półprzewodników. Wykorzystując 
finansowanie publiczne w stosunku do finansowania prywatnego, NanoFab Reflection 
pomoże stymulować nowe innowacje w tym dynamicznym sektorze dzięki współpracy 
między kluczowymi partnerami akademickimi i przemysłowymi”.  
  
NanoFab Reflection będzie obejmował 50 000 stóp kwadratowych najnowocześniejszej 
powierzchni pomieszczeń czystych, zbudowanej w celu wspierania najbardziej 
wymagających i najnowocześniejszych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
półprzewodników na świecie. Obiekt będzie mieścił sprzęt litograficzny High NA EUV 
firmy ASML, najbardziej zaawansowane na świecie narzędzie do drukowania maleńkich 
elementów, które zasilają chipy nowej generacji. Nowy sprzęt do litografii High NA EUV, 
który ma pojawić się w Albany NanoTech Complex w połowie 2026 roku, będzie w 
stanie tworzyć chipy o większej mocy i szybkości, aby sprostać stale rosnącym 
potrzebom obliczeniowym, jednocześnie czyniąc je bardziej energooszczędnymi.  
  
Zaangażowanie gubernator Hochul w przemysł półprzewodników  
Dzisiejszy kamień milowy uzupełnia zobowiązanie gubernator Hochul do przeniesienia 
produkcji półprzewodników oraz badań i rozwoju do stanu Nowy Jork. Pod 
przywództwem gubernatora stan Nowy Jork odnotował znaczne ożywienie inwestycji 
związanych z półprzewodnikami. Utworzenie Centrum Litografii EUV w Albany opiera 
się na ciągłym zaangażowaniu w ustanowienie stanu Nowy Jork globalnym centrum 
produkcji układów scalonych. Odkąd gubernator objął urząd, stan Nowy Jork ma 
obecnie najszybciej rozwijający się ekosystem przemysłu półprzewodnikowego w kraju. 
Gubernator Hochul zapewniła ponad 124 mld USD na nowe inwestycje w branży, w tym 
duże inwestycje Micron i GlobalFoundries oraz liderów łańcucha dostaw 
półprzewodników, takich jak Edwards Vacuum, TTM, Menlo Micro i AMD. Inwestycje w 
półprzewodniki w stanie Nowy Jork odgrywają bezpośrednią rolę w sprowadzaniu 
większej liczby badań i produkcji chipów z powrotem do Stanów Zjednoczonych – 
pomagając zabezpieczyć łańcuchy dostaw, zwiększając bezpieczeństwo narodowe i 



chroniąc amerykańską konkurencyjność. Do końca dekady w stanie Nowy Jork i jego 
okolicach produkowanych będzie więcej chipów niż gdziekolwiek indziej w USA. Rozwój 
tego ekosystemu obiecuje stworzyć dziesiątki tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork i zasadniczo zmienić trajektorię gospodarczą całego 
stanu.  
  
Senator Charles Schumer powiedział: „Ukończenie ekscytującego i nowego 
NanoFab Reflection przynosi Albany NanoTech ogromny krok naprzód w dalszym 
ustanawianiu tego miejsca jako kwitnącego, uznanego na całym świecie centrum 
najnowocześniejszych badań i rozwoju półprzewodników, które napędza wiodącą 
pozycję Ameryki w produkcji chipów. Pod przewodnictwem gubernator Hochul, stan 
Nowy Jork wkrótce stanie się siedzibą pierwszego i jedynego w kraju publicznego 
Centrum Litografii High NA EUV. Obiekt ten pomieści najbardziej zaawansowane na 
świecie maszyny do badania mikrochipów i stanie się poligonem doświadczalnym dla 
najlepszych amerykańskich naukowców, uniwersytetów i firm, aby zapewnić, że kolejne 
wielkie odkrycia technologiczne zostaną dokonane tutaj, a nie w Chinach. Dzisiejszy 
kamień milowy jest kolejnym dowodem na to, że Albany NanoTech jest miejscem, które 
utrzymuje Amerykę na czele branży półprzewodników, która napędza naszą 
gospodarkę”.  
  
Senator stanowa Patricia Fahy powiedziała: „Dzisiejszy dzień stanowi kolejny 
kamień milowy na drodze regionu Capital Region do stania się stolicą krajowych badań 
nad półprzewodnikami. Wraz z postępem prac nad przełomowym Centrum Litografii 
High NA EUV w Albany Nanotech Complex, które jest bliskie ukończenia, korzyści dla 
naszych społeczności będą ogromne. Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, 
zarówno dla osób o wysokich kwalifikacjach, jak i bez wykształcenia wyższego, 
ekonomiczne efekty mnożnikowe dla okolicznych firm i dzielnic oraz inwestycje w nasze 
lokalne dziedziny STEM i badań naukowych będą procentować przez wiele lat. Dzięki 
silnym inwestycjom poczynionym zarówno przez gubernator Kathy Hochul, SUNY, jak i 
legislaturę stanową, Albany i nasz region stołeczny są krajowymi liderami na granicy 
nanotechnologii i badań nad półprzewodnikami, prowadząc przełom po przełomie, i 
jestem podekscytowany, widząc pracę i sukcesy w przyszłości”.  
  
Członek Zgromadzenia Gabriella Romero powiedziała: „Dzisiejsze zawieszenie 
wiechy na wartym 1 mld USD NanoFab Reflection NY CREATES to coś więcej niż 
kamień milowy w budowie – to niezachwiane zaangażowanie stanu Nowy Jork w 
przewodzenie światu w dziedzinie innowacji półprzewodnikowych. Ekscytujące 
inwestycje, takie jak ta, przynoszą najnowocześniejsze badania, wysokiej jakości 
miejsca pracy i długoterminowy wzrost gospodarczy w naszym regionie. Dzięki nowemu 
Centrum Litografii High NA EUV, Nowy Jork nie tylko przygotowuje się na przyszłość 
technologii – budujemy ją właśnie tutaj, w Albany”.  
  
Członek Zgromadzenia John T. McDonald III, RPh, powiedział: „Dziś świętujemy 
niesamowity kamień milowy dla NanoFab Reflection i większego kompleksu NY 
Creates Albany NanoTech. Nowy Jork nadal inwestuje w przyszłość branży 
półprzewodników i nadal umacnia pozycję stanu Nowy Jork jako lidera w branży z 



siedzibą w regionie stołecznym. Dziękuję gubernator Hochul, NY Creates i wszystkim 
partnerom, którzy niezmiennie traktują te działania priorytetowo”.  
  
Burmistrz miasta Albany, Kathy Sheehan, powiedziała: „Dziękuję gubernator Kathy 
Hochul za nieustanną pracę nad zapewnieniem wiodącego w kraju poziomu inwestycji 
w sektorze technologii półprzewodnikowych. Ten szczyt to kolejny ogromny kamień 
milowy dla miasta Albany, regionu Capital Region i stanu Nowy Jork – pomagający 
tworzyć światowej klasy, dobrze płatne miejsca pracy w branży przyszłości. Ciągłe 
zaangażowanie w NY Creates umacnia dziedzictwo Albany w opracowywaniu 
najnowocześniejszych innowacji i zapewni nam globalną pozycję lidera w dziedzinie 
badań i rozwoju układów półprzewodnikowych w nadchodzących latach”.  
  

###  
  
  

Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje z biura gubernatora: ny.gov/signup | Wyślij SMS o 
treści NEW YORK na numer 81336 

 
ZREZYGNUJ 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C02%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C821e760bfb7544e4329e08de366e4f3e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639008044572297758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3T5ExuAeqsraFoSaBGNI761mFNZjQ2ms51ts1cfU81M%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fny.gov%2Fsignup&data=05%7C02%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C821e760bfb7544e4329e08de366e4f3e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639008044572320264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hz3GcowU6ZvVkNnNMInVbDrwZjALkN91ncyHJ3IwNq4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES960CD27B51FEBB3285258D5A0054B5DB00000000000000000000000000000000&data=05%7C02%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C821e760bfb7544e4329e08de366e4f3e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639008044572335908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=NgA1VGqY1BVeypTtY3HbLwiXItaUfqFCv%2FrNAmy917s%3D&reserved=0

